L1892 D
DL 193

Internationale Vergleichstypen: SN 74 LS 192 N
SN 74 LS 193 N

vVorlédufige technische Daten

Schaltkreis in Low=-Power-Schottky-Technologie

DL 182 D synchroner Vor-Rickwarts-Dezimalzédhler

DL 183 D 4 Bit synchroner Vor-Rlickwdrts-Bindrzdanler

Die Zéhlrichtung der Schaltkreise wird davon bestimmt, an
welchem der beiden Eingange TV (vorwdrts) und TR (rickwirts)
die Zahlimpulse anliegen,

Beide Zahler werden dlUrch M am Eingang R rickgesetzt.

Mit L em Eingang S werden die ZAhler auf die an den
Jatendingédngen A, B, C, D anliegende Zahl voreingestellt.,

Am Ende eines Z&hlzyklus werden Impulse fir Ubertrag

vorwdrts {Ausgang G) bzw. Ubertrag ruckwérts (Ausgang B)
ausgegeben,




Abmessungsn in mm:
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Gehause: DIiL-Plast
Bauform: 231.1,7.2.15 nach TGL 28

Masse : 5 1,8 ¢

21.4.1.2.16 TGL 26713



AnschluBbelequng und logisches Schaltbild
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Ein- und Ausgangsstufen

for DL 192 D und DL 193 D

Eingangsstufe

Us

Eingang S: By= 25k

iibrige Eingéngs: Ry=18k 82

Grenzwerte, gultig fidr den Bstriebstemperaturberaich

Betriebsspannung

Eingangsspannung fir
Diodeneingénge

Betriebstenmperaturbereich

Betriebsbedingungen

Batriebsspannung
Umgebungstemparatur
H - Ausgangsstron
L = Ausgangsstrom
zahlfreguenz ’
S Eingangsimpulsbreite
Dateneinstellzeix
Datenhaltezelt
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Ausgangssitufe
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Statische Kennwerte {qﬁg « 0 bis +70 °0)

Eingangsspannung ) UIH

Einstallwerte

wie Betriebsbasdingungen | UTL

Eingangsclampingspannung C

U, = 4,78 v, -I. = 18 mA IK
g 1

Ausgangsspannung

US = 4,75 ¥, UIL = 0,8 V, UIH = 2 Y
~logy 400 uA » Yim
10L = 8 mA UDL
In = 4 mA Upy

gEingangsstrom
225 T =1

Ug = ® L
Upy= 2.7V Tey
Ugy= 7 Y Loy

AusgengskurzschluBstrom 1)

Uo = 5,258 ¥ ) mIOS

S
Stromaufnahme 2)

US = 5,26 v ' ’ i

1) Nicht mehr als ein Ausgang gleichzeitig:

C Dauer des Kurzschlusses <€ 1 s

2) Eingdngs 5 und R auf Masse,
alls anderen Eingénge an 4,8 vV
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Oynamische Kennwsrie (i?@ = 25 9 - 5 K, Ug = 5 V)

signalverzbgerungszeit fir Ubergang
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Impulsdiagramme ;
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Bestellbezeichnung: Integrierter Schaltkreis DL 182 D

elektronik

export-import
. _ Yolkssigener AuBenhandeisbetrieb
vebh halblsiterwerk frankfurt/oder der Deutschen Demokratischen Republil
leitbetrieb im veb kombinat mikroslektronik DOR - 1026 Berlin, Alsxanderplatz &
Haus der Elektroindustrie

DDR - 1200 Frankfurt (Oder) - Postfash 379 - Telefon 460 - Telex 016252 Tetefon: 2180 -Telex: 114721




